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Slovni vyjadreni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Pan Jakub Sanitrak v rdmci FeSeni svoji bakalafskeé prace pracoval na vyvoji univerzalniho zpusobu méfeni
profilil vnitinich elektrickych poli v anizotropnich semiizolacnich krystalech s plandmimi elektrodami,
Metoda vychazi ze standardniho uspofadani pro méreni opticky izotropnich materialt vykazujicich linedrni
elektroopticky jev, kdy se mapuje prosla intenzita svétla systému sloZeného z krystalu s piiloZenym
elekirickym napétim vloZeného mezi zkfizené polarizdtory. Tato intenzita je Umérna druhé mocning sinu
amplitudy elektrického pole. Standardni metoda viak nenj dostate¢né citlivd v opticky anizotropnich
materialech, kdy proslou intenzitu svétla vyznamné moduluje samotny dvojlom. Navriené nové
experimentalni uspofaddni, kde se do drdhy méficiho svazku vlozi dynamicky fazovy retardér (Soleil-
Babinetdv  kompenzator), umoZiiuje méfit s velkou presnosti fizové rozdily kolmych linearné
polarizovanych modd svétla proslého vzorkem. Tyto fazové rozdily jsou citlivé na zmény rozloZeni
vnitiniho elektrického pole bez ohledu na existenci dvojlomu. Z takto ur¢enych fazovych rozdilii Ize zpétné
zrekonstruovat  elekirické pole. Uvodni kapitoly obsahuji teorii linedrniho elektrooptického jevu
aplikovanou na krystaly vykazujici symetrii 6mm, podrobny popis metody méfeni a komplexniho
vyhodnoceni profilu elektrického pole.



Resitel metodu demonstruje na dvou polovodicovych vzorcich z hexagondlniho karbidu kfemiku
(SIC). Tento material je zajimavy zejména proto, Ze na jeho povrchu lze rist grafén. Zde ukazuje rozdilné
profily elektrickych poli u vzorku se zlatymi kontakty a u vzorku s grafénovym a grafitovym kontaktem.
Déle studuje vliv svételné excitace a ukazuje na vyznamnou akumulaci fotogenerovaného naboje na
pastech pro fotony s energii blizké energii zakdzaného pasu SiC.

Velmi uZitenou Cdsti prace je diskuse, v niz se Fegitel vénuje vlastnostem uZitych zdroji méficiho
svétla, zejména vlivu zmitosti svazku a koherence na vyhodnoceni elektrickych poli. Dale navrhuje
vysvétleni pozorovaného dodate¢ného fazového rozdilu nad ramec elektrooptického jevu pfi silnych
svételnych excitacich pomoci termooptického jevu a navrhuje experiment pro ovéfeni této hypotézy.

Préce je psana piehledng, stylisticky a graficky sprdvné. Obsahuje zanedbatelné mnoZstvi textovych chyb.

Lze vytknout pfilis malé, i kdyz stale jesté ¢itelné popisky na néktervch obrazcich.

Resitel prokazal, e je schopen samostatné Fesit velmi narocné ukoly. Pro zpracovéni velkého mnozstvi
experimentdinich dat zvolil programovaci jazyk Python (vyvojové prostiedi Spyder). Ackoliv je tato
bakalafskd prdce v textové podobé standardniho rozsahu, skutecny rozsah praci provedenych béhem jejiho
feSeni, stejné tak rozsah pochopeni nékterych fyzikalnich procest a jejich souvislosti se na konci feseni
zdal byt mnohem vétsi. Nalezeny zpiisob méfeni elektrickych poli v SiC je pfinosem pro nasi vyzkumnou
skupinu zabyvajici se mimo jiné transportnimi vlastnostmi epitaxniho grafénu, ktery pfipravujeme termalni
dekompozici z hexagondlnich polytypti SiC. Metodu pouZijeme v blizké dobé jako cidivy indikator
vzdjemné interakce grafénu se substratem SiC. Popis vyvinuté metody spolu se zakladnimi vysledky
planujeme publikovat v impaktovaném mezinarodnim casopise.

Konstatuji, Ze pfedloZend bakaléfska prace Jakuba Sanitraka spliiuje naroky kladené na bakalaiskou praci
na MFF UK. Splituje vSechny body zaddni a obsahuje fadu origindlnich experimentélnich vysledki
s potencidlné vyznamnym dopadem na poli polovodiCové fyziky diky vyvoji nové metody pro
charakterizaci profila elektrickych poli.

Praci doporucuji k obhajobé a navrhuji hodnoceni stupném ,,vyborné*.
Pripadné otazky p¥i obhajobé a naméty do diskuze:

1. V bakaldfské praci neni kladen diiraz na uréeni chyb méfeni profild elektrickych poli, protoZe tento
faktor neni z hlediska popisu metody podstatny a zaleZi pfedeviim na konkrétnich pouZitych méficich
komponentech. Pro jeden obrazek profilt elektrickych poli se svételnou excitaci (napf. 3.11(b)) odhadnéte
chyby méfeni, okomentujte jejich pavod a demonstrujte je pomoci grafu s vyznaCenymi intervaly
spolehlivosti. Jakym zplisobem je mozné méfeni jesté vic zpfesnit?

2. Bylo by moZné metodu pro méfeni elektrickych poli v anizotropnich krystalech aplikovat i na vzorky
s jinou konfiguraci kontaktd (napfiklad na jedné sténé celoplodnd elektroda, zatimco na opacné elektroda
ve formé prouzku ¢i malého pixelu)? Pokud ano, strucné popiste, jak by se takové metoda realizovala
a jakd by méla omezeni.
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